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摘要(译)

一种薄膜晶体管液晶显示器，其采用的薄膜晶体管的制作是利用金属电
极层作为掩模，在蚀刻掺杂硅层以形成源/漏电极时，可同时将薄膜晶体
管以外区域的半导体层去除干净，藉此降低半导体层可能残留的制作工
艺缺陷，而提高薄膜晶体管的制造成品率。
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